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1. Définitions

A. L’irradiation

(électrons, protons, ions) ou neutres (photons, neutrons, RX, R

B. l’énergie seuil de déplacement

l’atome cible pour qu’un dé

C. Volume de recombinaison élastique

recombinaison entre un interstitiel et une lacune peut avoir lieu.

2. Les effets de l’irradiation sur la microstructure des matériaux

- Changement de la chimie du matériau.

- Ségrégation induite par irradiation.

- Précipitation induite par irradiation.

- Amorphisation induite par irradiation.

- Accélération

3. Le centre F

cette lacune.

- Le mécanisme d’absorption et de luminescence

A l’état fondamental, le centre F induit un niveau

électronique dans le gap du matériau. Par absorption d’un

photon d’éner
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Après

capturé par le centre F donnant une
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Exercice 2 : On a :

:

Le nombre total des lacunes est :

:

Le nombre total des lacunes est :

Exercice 3 :

On a :

:

:

݀

ܤ

AN :

AN :


